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Application 210 technologie de tranche de silicium

et technologie de tranche, équipées de grilles
principales multiples et du conditionnement a
haute densité, pour assurer une haute sortie de
puissance des modules.

/.. Fiabilité élevée

Suite a la certification de la poussiere d ammoniac
et de brouillard salin par une tierce partie, 'appli-
cation de la technologie de la demi-cellule garantit

une meilleure résistance aux taches chaudes et aux
fissures, et améliore la fiabilité du fonctionnement.
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* Production d'énergie élevée

La cellule dopée au gallium réduit l'atténuation des
la premiere année et années suivantes, et la
conception optimisée du circuit permet de réduire
la perte de blindage de ['ombre et d'améliorer la
production d'énergie des modules.
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Rendement élevé

La conception optimisée de la version et le gain de
production d'énergie double face peuvent réduire
efficacement le colt BOS et le colt par kilowat-
theure (LCOE), et améliorer le retour sur investisse-
ment (ROI) du projet.
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Fondée en 2011, Jiangsu SolarSpace Technology Co., Ltd. se concentre
sur la recherche et le développement, la production, la vente et le service
de cellules et de modules solaires a haut rendement, et s'engage a fournir
a ses clients du monde entier des produits photovoltaiques de grande
valeur et des solutions de service "hautement efficaces, fiables et

durables".

*Pour plus d'informations, veuillez nous contacter ou vous référer a la garantie.

$S9-66HD  645-665M

Module demi-cellule bi-verre bifacial PERC
monocristallin a haut rendement

665W  21,41%

Puissance de sortie Efficacité maximale

maximale
Atténuation de la Atténuation
premiére anné SZ% annuelle 30,45%

100%

98%

~ 84,95
80%
0 5 10 15 20 25 30ans

Garantie de qualité surles  Garantie de puissance
matériaux et la technologie linéaire pendant 30 ans
pendant 15 ans

Certifications complétes du produit et du systéme
°|EC61215 °|EC61730

*|[EC61701: Test de brouillard salin

°|EC62716: Test de résistance a l'ammoniac

» [EC60068: Test de poussiere de sable

#1S09001: 2015: Systeme de gestion de la qualité
#1S014001: 2015: Systéeme de gestion de ['environnement

*1S045001:2018: Systeme de gestion de la santé et de la sécurité
au travail
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Module demi-cellule bi-verre bifacial PERC monocristallin 3 haut rendement SS9-66HD 645-665M

Parameétres électriques (STC)

Gain de puissance différent sur la face arriere (essw)

S$S9-66HD  SS9-66HD  SS9-66HD  SS9-66HD  SS9-66HD

Modele Gain de puissance 9 9 9 9 9
-645M -650M -655M -660M -665M P S 0% 15% - 20% - 25%
Puissance maximale (Pmax) [W] 645 650 655 660 665 Puissance maximale (Pmax) [W] 688 721 753 786 819
Tension en circuit ouvert (Vco)[V] 44,60 44,80 45,00 45,20 4540  Tensionencircuitouvert(Veo)lVl 4530 4520 4520 4520 45,20
Tension de fonctionnement au point Tension de fonctionnement au point
de puissance maximate (Vmp) [V] 37,60 37,80 38,00 38,20 3840  depuissance maximale (Vmp) V] 38,10 3810 3810 3810 38,10
Courant de court-circuit (Isc)[A] 18,42 18,47 18,52 18,56 18,60 Courant de court-circuit (Isc)[A] 19,35 20,27 21,19 22,12 23,05
C t de foncti t int ¢ t de foncti t
de pulssance maximale (mpy (A1 1718 1721 1724 1728 1732 point de puissance maximale (mp) (Al 1806 1893 1978 20,64 2150
Rendement du module [%] 20,76% 20,92% 21,09% 21,25% 21,41%
Irradiation 1000W/m?, Température de la cellule 25°C, spectrale AM1,5G
Parametres électriques (NMOT) Coefficient de température
. S$S9-66HD  SS9-66HD SS9-66HD SS9-66HD $S9-66HD  Coefficient de température .
Modele du courant de court-circuit (Isc) +0,046%)/°C
-645M -650M -655M -660M -665M —
Temperaturkoeffizient der o o
Puissance maximale (Pmax) [W] 483 487 491 495 499 Leerlaufspannung (Voc) -0,260%/°C
Tensi ircuit rt (Vo) [V Coefficient de température ; o
ension en circuit ouvert (Vco)[V] 42,50 42,70 42,90 43,00 43,20 de la puissance maximale (Pmp) 0,330%/°C
Tension de fonctionnement au point Température de fonctionnement
de puissance maximale (Vmp) [V] 35,40 35,60 35,80 36,00 36,20 nomli)nale de la cellule 45+2°C
Courant de court-circuit (Isc)[A] 14,82 14,86 14,89 14,93 14,96
Courant de fonctionnement au point
de puissance maximale (Imp) [A] 13,65 13,69 13,72 13,76 13,79
Irradiation 800W/m?, Température ambiante 20°C, spectrale AM1,5G, vitesse du vent 1m/s
. N , .
Plan de conception (mm) Parametres mécaniques
sz Type de cellule PERC monocristallin
HJH%L Trousde Disposition des cellules  132(6x22)
o5 ~ misealaterre .
m HJ‘H‘HL | - T Taille des modules 2384X1303X33mm
T M Trous de montage Trolus de montage .
Il il ac (10:1) 3D (10:1) Poids du module 37,5kg
Il I B R
g i Face avant, Verre semi-trempé a couche de 2,0 mm
] [l é : Verre
i H'\WH\' LI A e e o Face arriére, Verre semi-trempé a émail de 2,0 mm
i MW Sectiontransversale du = i
I cadrecourt(10:) oD Cadre Profilé en aluminium anodisé
I [ N 4mm?(CEl), 12AWG(UL,
I s Cable e oo

4trousde ] 12601
montage 3 C

£
Section transversale du
cadrelong (10:1)

Trous de
fuites d'eau*

Unité: mm

Courbe caractéristique

300mm (avec connecteur) ou personnalisé

Boite de jonction 1P68, 3 diodes

Connecteurs Compatible avec MC4/MC4EVO2

Informations sur

lemballage 33 piéces/palette, 594 piéces/armoire de 40 pieds

Parametres d'application

Courbe courant - tension
SS9-66HD-655M

Courbe courant/puissance - tension
SS9-66HD-655M
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Tension (V)

Tension maximale du systéme 1500V DC (IEC)

Tolérance de puissance 0~+3%
Température de fonctionnement -40°C~+85°C
Courant nominal maximal du fusible 30A

Charge statique maximale, avant 5400Pa
Charge statique maximale, arriére 2400Pa
Taux a l'arriére 70£10%

Jiangsu SolarSpace Technology Co., Ltd. www.solarspacepower.com contact@solarspacepower.com

solarspace Les modifications des données techniques de conception et les instructions spécifiques aux conditions d'essai, SolarSpace se réserve le droit d'interprétation finale.
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